
IR の低オン抵抗 FET - morikuma (2004 年 12 月 10 日 12 時 24 分 37 秒 )

IR から発表された自動車用面実装 FET ですが耐圧 55V、on 抵抗 2.6 ｍΩ
最大電流 160A。Economove には十分そうですねー
http://www.irf-japan.com/whats-new/jp041208.html

・プレス内容を読むと多分、http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3805.pdf のパッ
ケージ違い。銅配線部分でも 1mohm 程度あるんだ。 - huruha (2004 年 12 月 11 日 19 時 10
分 52 秒 )
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